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6 Anhang

7 Symbolverzeichnis

a e Absorptionskoeffizient.
B o Energieverschiebung
] s Wirkungsgrad
7 BSOS Verzerrung des Kristallgitters
7 USROS Mischungsfaktor des SPV-Profils
P o Streudichte des Atoms o
O o Polarisierbarkeit
Y freie Energie
ED et elektrische Feldkonstante
Lof eevieeeiieiee e Kristallfeldaufspaltung
D50 eeiiaeiei e Spin-Bahn-Aufspaltung
AEXEC +nvrrrrrreeeeiiiiirirea e e e s Anregungswellenlange
AG oo Gibbsche Energie
AGY oot freie Bildungsenergie
AHE o Standardenthalpie
O oo Quasi-Fermienergie der Elektronen
B Quasi-Fermienergie der Lécher
AS oo Entropie
ASY e, Standardentropie
[Cu(@))[Ga(9)] .......... Gasphasenzusammensetzung
(1] 7] [CT-1 [ Schichtzusammensetzung
U ST chemisches Potential
pO(T) ............. standartisiertes chemisches Potential
M fest «reeeeeeeennn chemisches Potential der Festphase
Hm,gas «eeeesreeeees chemisches Potential der Gasphase
HSUD «rvevrreeeesrnnens chemisches Potential des Substrats
B e Gitterkonstante
A s Atomgewicht
A Extinktion
A Diodenidealitatsfaktor
C et e Gitterkonstante
Cp o spezifische Warmekapazitat
O o Schichtdicke

Eo covveeeeeieiieeeee Energie des Elektronenstrahls
EA e Aktivierungsenergie
Eg oo Bandliickenenrgie
F o Fluoreszenziiberh6hung
fo v Atomfaktor des Atoms a
FL12) vvrerreerre e Orientierungsfaktor
B e Fullfaktor
PRk eeeeree e Strukturfaktor
10 e eingestrahlte Intensitat
TAKE weeeeeeennennnns Intensitat des Beugungsreflexes (h,k,l)
T e transmittierte Intensitét
J0 e Sperrsattigungsstromdichte
Ja e Stromdichte am Arbeitspunkt
JDh ot photogenerierte Stromdichte
JSC trrreeeere e Kurzschluf3stromdichte
K Intensitatsverschiebung
K e Kopplungskonstante
Ki v, Wellenvektor des Primérstrahls
Ks wovirreeeiiiieeene, Wellenvektor des Sekundarstrahls
Leff effektive Sammlungslange
L et Diffusionslange
10 TP UPUPR P Steigungsfaktor
Me coorrreeeireee e effektive Masse der Elektronen
M e effektive Masse der Lécher
3 TSP PRPPR Stoffmenge
N Storstellenkonzentration
o RPN Druck
P Peakiiberhthung
Q Gasflul
QUES vrrrrrreeee e Desorptionsenergie
Qx spektrale Quantenausbeute
SR OPROUROPRPTIN Abstand des DA-Paares
RAC worreeeiee e Abstand der Atome A und C

RBC v, Abstand der Atome B und C



Re oo Eindringtiefe der Elektronen U eeiieeee e Verschiebung des Anions
Rp e Parallelwiderstand U o Untergrund
R oottt Serienwiderstand Va Spannung am Arbeitspunkt
b e, Kontaktzeit VOCnimimmeseeseeseeseen offene Klemmenspannung
L SRRSO Temperatur Wa eeeeeeaeeeniiieeeeee e e nnees Weite der Raumladungszone
Thep vevveeerrrmrreniiiie e Depositionszeit XC teeeeraannnre e e mittlere KristallitgroRe
Tquelle «evveerrierreenrie e Quellentemperatur Z maximale Erzeugungstiefe
TSUD +nvvnrneeeeeeeeaanrreeeeaeeesaannneeeeeas Substrattemperatur Z e Ordnungszahl

8 Abkilrzungsverzeichnis

AAS Atom-Absorptions-Spektroskopie

AES Auger-Elektron-Spektroskopie

BX gebundenes Exziton (engl.: bound exciton)

CSVT engl.: close-spaced vapour transport

CVvD chemischer Gasphasentransport (engl.: chemical vapour transport)

DA Donator-Akzeptor-Paar

DAP Donator-Akzeptor-Paarrekombination

EDX Energiedispersive Rontgenemissionsspektroskopie (engl.: energy-dispersive  X-ray
spectroscopy)

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

FB Band-Storstellen-Ubergang (engl.: free-to-bound-transition)

FWHM Halbwertsbreite (engl.: full width half maximum)

JCPDS Joint Commitee on powder Diffraction Standards

MOCVD metallorganische Gasphasendeposition (engl.: metalorganic vapour-phase deposition)

OED ortsempfindlicher Detektor

PBC periodische Bindungskette (engl.: periodic bond chain)

PL Photolumineszenz

PVD physikalische Gasphasenabscheidung (engl.: physical vapour deposition)

QDA Quasi-Donator-Akzeptor-Rekombination

QE Quantenausbeute (engl.: quantum efficiency)

REM Rasterelektronen-Mikroskopie

SPV Split-Pseudo-Voigt Profil

XPS Rontgenphotoemissions-Spektroskopie (engl.: X-ray photoemission spectroscopy)

XRD Rontgendiffraktometrie (engl.: X-ray diffraction)
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